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广告

封面故事 本期封面显示的是由南京大学物理学院缪峰教授科研

团队所制作出的基于二维层状材料的耐高温忆阻器及其应用。相

应研究发表于 Nature Electronics (Wang et al. Robust memristors
based on layered two-dimensional materials. Nat. Electron.，2018，1：
130)。该研究针对传统忆阻器中由于氧化物缺乏热稳定性所导致

的器件耐热性较差的问题，利用两种具有超高热稳定性的二维层

状材料——硫氧化钼(氧化二硫化钼)和石墨烯分别作为电活性层

和电极，制备出了可在高达 340℃的高温下稳定工作的忆阻器，

并创下了忆阻器工作温度的新纪录。此项工作不仅展示了二维层

状材料异质结构在忆阻器领域中的巨大应用前景，对未来极端环

境下电子元件的设计与研究有着重要的指导意义；同时也指出，

因为二维材料异质结构可以结合不同二维材料的优异性质，也给人

们提供了一种解决其他领域电子器件技术挑战的可能的通用途径。

关于推荐及评选2018—2019年度
胡刚复、饶毓泰、叶企孙、吴有训、
王淦昌物理奖的通知

关于推荐及评选第七届中国物理学会
谢希德物理奖的通知

关于推荐及评选第六届中国物理学会
黄昆物理奖的通知

关于推荐及评选第十二届周培源物理
奖的通知

关于推荐及评选2018—2019年度
萨本栋应用物理奖的通知
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